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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Garcia Sanchez, Sergio
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Profesor Permanente Laboral Titular

DOCENCIA (titulacién y asignatura)
GRADO EN FISICA - LABORATORIO DE FISICA

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICA Y MATEMATICAS - LABORATORIO DE FISICA
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - SENSORES INTELIGENTES Y ELECTRONICA
PARA loT

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA EN SISTEMAS DE INFORMACION - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA EN SISTEMAS DE INFORMACION - SISTEMAS DE ENTRADA/SALIDA
GRADO EN INGENIERIA MECANICA - FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA

GRADO EN INGENIERIA DE MATERIALES - FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA
DOBLE TITULACION ING. INFORM. SISTEMAS INFORMACION/GR. INFORMA. Y DOCUMENT. - ARQUITECTURA DE
COMPUTADORES |

DOBLE TITULACION GR. EN ING.DE MATERIALES/ GR. EN ING. MECANICA - FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electronicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Investigador del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos
Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz
Mejora de la tecnologia de diodos de barrera Schottky de GaN para electrénica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generacion de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

No constan

GESTION
Cargos académicos

IP del Proyecto (R1) de Ref®. SA136P23 Mejora de la tecnologia de diodos de barrera Schottky de GaN
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Garcia Vasallo, Beatriz
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Profesor Titular de Universidad

DOCENCIA (titulacién y asignatura)
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - ELECTRONICA PARA COMPUTACION
NEUROMORFICA

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - PRACTICAS ACADEMICAS EXTERNAS

MU PROFESORE.S.O. Y BACHILLERATO, FORM. PROF. Y E. IDIOMAS - HISTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE FiSICA Y QUIMICA
MU PROFESORE.S.O. Y BACHILLERATO, FORM. PROF. Y E. IDIOMAS - INICIACION A LA INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA
ESPECIALIDAD DE FiSICA Y QUIMICA

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA EN SISTEMAS DE INFORMACION - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA EN SISTEMAS DE INFORMACION - SISTEMAS DE ENTRADA/SALIDA

GRADOEN INGENJER[A DE MATERIALES - COMPORTAMIENTO ELECTRONICO DE MATERIALES
DOBLE TITULACION ING. INFORM. SISTEMAS INFORMACION/GR. INFORMA. Y DOCUMENT. - ARQUITECTURA DE
COMPUTADORES |

DOBLE TITULACION GR. EN ING.DE MATERIALES/ GR. EN ING. MECANICA - COMPORTAMIENTO ELECTRONICO DE MATERIALES

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos
Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz
Mejora de la tecnologia de diodos de barrera Schottky de GaN para electrénica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generacién de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado
Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

GESTION

Cargos académicos

VOCAL COMISIONES ESTATUTARIAS DE CENTRO - ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE ZAMORA
IP del Proyecto (N1) de Ref®. PDC2023-145896-100 Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrat
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Gonzalez Sanchez, Tomas
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Catedratico de Universidad

DOCENCIA (titulacién y asignatura)

GRADO EN FiSICA - ELECTRONICAFISICA

GRADO EN FISICA - LABORATORIO DE ELECTRONICA

DOBLE TITULACION GRADO EN FiSICA Y MATEMATICAS - ELECTRONICA FISICA

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICAY MATEMATICAS - LABORATORIO DE ELECTRONICA

MASTER U. EN FISICA Y MATEMATICAS - NANOELECTRONICA Y APLICACIONES DE ALTA FRECUENCIA

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - DISPOSITIVOS ELECTRONICOS EMERGENTES
GRADO EN INGENIERIA QUIMICA - ELECTRONICA Y ELECTROTECNIA

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos Ruido
en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos
Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz
Mejora de la tecnologia de diodos de barrera Schottky de GaN para electrénica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generacion de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - Tutor

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis
Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

GESTION
Cargos académicos

IP del Proyecto (R1) de Ref®. SA136P23 Mejora de la tecnologia de diodos de barrera Schottky de GaN
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: {figuez de la Torre Mulas, Ignacio
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Profesor Titular de Universidad

DOCENCIA (titulacién y asignatura)

GRADO EN FiSICA - FISICA 11|

GRADO EN FISICA - FISICA COMPUTACIONAL

GRADO EN FiSICA - LABORATORIO DE ELECTRONICA

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICAY MATEMATICAS - FISICA I

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICA Y MATEMATICAS - FISICA COMPUTACIONAL

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICA Y MATEMATICAS - LABORATORIO DE ELECTRONICA
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - TEORIA Y TECNICAS DE MEDIDA E
INSTRUMENTACION

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos
Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz
Mejora de la tecnologia de diodos de barrera Schottky de GaN para electrénica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generacién de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis
Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - Tutor

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

GESTION
Cargos académicos

IP del Proyecto (N1) de Ref®. PID2023-1475550B-100 Nuevas soluciones con diodos y transistores para
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Mateos Lopez, Javier
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Catedratico de Universidad

DOCENCIA (titulacién y asignatura)

GRADO EN FiSICA - LABORATORIO DE ELECTRONICA

GRADO EN FISICA - PRACTICAS EXTERNAS I1 (9 Créditos)

GRADO EN FiSICA - PRACTICAS EXTERNAS VIII (6 Créditos)

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - FUNDAMENTOS FiSICOS

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - SISTEMAS DIGITALES PROGRAMABLES

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICAY MATEMATICAS - LABORATORIO DE ELECTRONICA

DOBLE TITULACION GRADO EN ESTADISTICAY EN INGENIERIA INFORMATICA - FUNDAMENTOS FiSICOS

MASTER U.EN FiSICA Y MATEMATICAS - NANOELECTRONICA Y APLICACIONES DE ALTA FRECUENCIA
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - OPTIMIZACION ENERGETICA EN
ELECTRONICA DE POTENCIA

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - PRACTICAS ACADEMICAS EXTERNAS
MASTER U. ESTUDIOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION - RETOS SOCIALES DE LA CIENCIAY LATECNOLOGIA
DE FRONTERA

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador Principal del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electronicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz
Caracterizacion, andlisis e intervencion en la prevencion de riesgos laborales en entornos de trabajo tradicionales mediante la aplicacion
de tecnologias disruptivas

Mejora de la tecnologia de diodos de barrera Schottky de GaN para electrénica eficiente de alta potencia
Evaluacion de proyectos I+D+i

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generacién de alta potencia en el rango de sub-THz
Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FiSICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - Tutor

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

GESTION

Cargos académicos

IP del Proyecto (N1) de Ref®. PID2023-1475550B-100 Nuevas soluciones con diodos y transistores para
MIEMBRO COMITE EDITORIAL DE LA REVISTA (Q2) Sensors

VOCAL COMISIONES DE GRADO - GRADO EN FiSICA - FACULTAD DE CIENCIAS

IP del Proyecto (N1) de Ref®. PDC2023-145896-100 Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrat
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Meziani .., Yahya Moubarak
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Catedratico de Universidad

DOCENCIA (titulacién y asignatura)

GRADO EN FiSICA - INSTRUMENTACION ELECTRONICA

GRADO EN FISICA - PRACTICAS EXTERNAS VIII (6 Créditos)

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - PERIFERICOS

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - PRACTICAS EXTERNAS

GRADO EN INGENIERIA GEOLOGICA - ELECTRONICA Y ELECTROTECNIA

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICAY MATEMATICAS - INSTRUMENTACION ELECTRONICA
MASTER U. EN FISICA Y MATEMATICAS - CARACTERIZACION DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS

MASTER U.EN FiSICA Y MATEMATICAS - NANOELECTRONICA Y APLICACIONES DE ALTA FRECUENCIA
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - TEORIA Y TECNICAS DE MEDIDA E
INSTRUMENTACION

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: GRUPO DE NANOTECNOLOGIA Y MATERIALES CUANTICOS

Lineas de investigacion:
Coloides e Interfases Nanosistemas cuanticos y Fisica No Lineal Terahercios y Células solares Materiales Cuanticos, grafeno y otros
materiales 2D Twistrénica y nanodispositivos cuanticos Materiales para la energia Fisica de Superficies y caracterizacién a

Investigador del Grupo de Investigacion: Nanoelectrénica para tecnologia de terahercios

Lineas de investigacion:
Coloides e Interfases Nanosistemas cuanticos y Fisica No Lineal Terahercios y Células solares Materiales Cuanticos, grafeno y otros
materiales 2D Twistrénica y nanodispositivos cuanticos Materiales para la energia Fisica de Superficies y caracterizacién a

Proyectos

Low dimensional Materials efficient Neuromorphic Applications (LAMINA)

Transistores FET basados en Siy materiales 2d avanzados para tecnologia super-Terahercios

Materiales Cuanticos para Nanodispositivos y Celulas Solares de Nueva Generacion (CuNaSol)

Prototipo de detector avanzado en la banda de terahercios para aplicaciones de seguridad e imagenes (PrDATA)
CHIROTRONICS "Controlling chirality in atomically thin quantum electronic materials"

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

Prog. Doctorado: FiSICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - Tutor

GESTION

Cargos académicos

IP del Proyecto (E2) de Ref?. H2020-MSCA-COFUND-2020 (8923) Low dimensional Materials efficient Neur
IP del Proyecto (N1) de Ref®. PID2021-1264830B-100 Transistores FET basados en Si y materiales 2d av
Direccion TERATECH25

IP del Proyecto (N1) de Ref®. PDC2023-145856-100 Prototipo de detector avanzado en la banda de terah
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Moreno Vazquez, Maria
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Profesor Permanente Laboral Titular

DOCENCIA (titulacién y asignatura)
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - PERIFERICOS

MASTER U. EN FiSICAY MATEMATICAS - MATERIALES PARA LA NANOTECNOLOGIA
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - TECNOLOGIAS DE MICRO Y
NANOFABRICACION ELECTRONICA

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA EN SISTEMAS DE INFORMACION - FISICA

GRADO EN INGENIERIA DE MATERIALES - INSTRUMENTACION ELECTRONICA

DOBLE TITULACION ING. INFORM. SISTEMAS INFORMACION/GR. INFORMA. Y DOCUMENT. - FiSICA

DOBLE TITULACION GR. EN ING.DE MATERIALES/ GR. EN ING. MECANICA - INSTRUMENTACION ELECTRONICA

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: Nanoelectrénica para tecnologia de terahercios

Lineas de investigacion:
- Dispositivos para la tecnologia de Terahercios - Optoelectrénica - Nano/Micro-electrénica - Materiales 2D - Simulacion - Dispositivos de
memoria

Proyectos
Transistores FET basados en Siy materiales 2d avanzados para tecnologia super-Terahercios

Prototipo de detector avanzado en la banda de terahercios para aplicaciones de seguridad e imagenes (PrDATA)

Programas de doctorado

No constan

GESTION
Cargos académicos

No constan
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Pascual Corral, Elena
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Profesor Titular de Universidad

DOCENCIA (titulacién y asignatura)
GRADO EN FISICA - LABORATORIO DE FISICA
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - PRACTICAS EXTERNAS

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICA Y MATEMATICAS - LABORATORIO DE FISICA
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - ELECTRONICA PARA COMPUTACION
NEUROMORFICA

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - PRACTICAS ACADEMICAS EXTERNAS
MU PROFESORE.S.O. Y BACHILLERATO, FORM. PROF. Y E. IDIOMAS - INICIACION A LA INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA
ESPECIALIDAD EN TECNOLOGIA

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA EN SISTEMAS DE INFORMACION - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
GRADO EN INGENIERIA MECANICA - FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA

GRADOEN INGENJER[A DE MATERIALES - FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA
DOBLE TITULACION ING. INFORM. SISTEMAS INFORMACION/GR. INFORMA. Y DOCUMENT. - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
|

DOBLE TITULACION GR. EN ING.DE MATERIALES/ GR. EN ING. MECANICA - FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos Ruido
en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

GIRLS: Generacion para la innovacion, resiliencia, liderazgo y sostenibilidad. jQue empiece el juego!
Plantillas electrénicas con percepcion tactil

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: INGENIERIA INFORMATICA (R.D.99/2011) - DirectorTesis

GESTION

Cargos académicos

Dtor. Titulo Propio: Especialista Universitario en Aviacion Comercial- Piloto de Transporte de L. A.

Responsable Técnico de la Materia "Fisica"

VOCAL COMISIONES DE GRADO - GRADO EN INGENIERIA MECANICA - ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE ZAMORA
IP del Proyecto (N1) de Ref®. TED2021-131766A-100 Plantillas electrénicas con percepcion tactil
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Pérez Santos, Maria Susana
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Catedratico de Universidad

DOCENCIA (titulacién y asignatura)

GRADO EN FiSICA - INSTRUMENTACION ELECTRONICA

GRADO EN FISICA - SISTEMA ELECTRONICOS DIGITALES

DOBLE TITULACION GRADO EN FiSICA Y MATEMATICAS - INSTRUMENTACION ELECTRONICA

MASTER U. EN FiSICA Y MATEMATICAS - FiSICA DE SENSORES

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - OPTIMIZACION ENERGETICA EN
ELECTRONICA DE POTENCIA

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - TEMAS DE VANGUARDIA EN
ELECTRONICA SOSTENIBLE

GRADO EN INGENIERIA QUIMICA - ELECTRONICA Y ELECTROTECNIA

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electronicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos
Vertical Gallium Nitride Power MOSFETs (SGT-MOSFET)

Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz
Caracterizacion, andlisis e intervencion en la prevencién de riesgos laborales en entornos de trabajo tradicionales mediante la aplicacion
de tecnologias disruptivas

Mejora de la tecnologia de diodos de barrera Schottky de GaN para electrénica eficiente de alta potencia
Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generacién de alta potencia en el rango de sub-THz
Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - Tutor

GESTION

Cargos académicos

Vocal Programa ACADEMIA (ANECA). Comisién 12. INGENIERIA ELECTRONICA

VOCAL COMISION DE EXTENSION UNIVERSITARIA DELEGADA CONSEJO DE GOBIERNO

IP del Proyecto (E2) de Ref?. H2020-MSCA-COFUND-2020 (8934) Vertical Gallium Nitride Power MOSFETS (
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Rengel Estévez, Raul
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Catedratico de Universidad

DOCENCIA (titulacion y asignatura)
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - FUNDAMENTOS FiSICOS
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - SISTEMAS DIGITALES PROGRAMABLES

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - PRACTICAS EXTERNAS
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - COMPLEMENTOS FORMATIVOS EN
CIRCUITOS DIGITALES

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - MATERIALES SEMICONDUCTORES
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - SENSORES DE IMAGEN Y DISPLAYS

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - CIRCUITOS DIGITALES INTEGRADOS
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - DISENO DE SISTEMAS DIGITALES
ENERGETICAMENTE EFICIENTES

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y
OPTOELECTRONICOS

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - SENSORES INTELIGENTES Y
ELECTRONICA PARA loT

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - TRABAJO FIN DE MASTER
DOBLE TITULACION GRADO EN ADE E INGENIERIA INFORMATICA - FUNDAMENTOS FiSICOS

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacion: Nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia

Lineas de investigacion:
Disefio y simulacion de nanodispositivos electrénicos de alta frecuencia Caracterizacion DC, RF y de ruido de dispositivos electrénicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

No constan

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

GESTION
Cargos académicos
Dtor. Master Tipo 1 MU Semiconductores y Tecnologias Electronicas

VOCAL COMISIONES DE GRADO - GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA - FACULTAD DE CIENCIAS
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USAL. MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS. Fac. Ciencias. Perfil del CV del PDI.
Curso 2024-2025.

Apellidos y nombre: Velazquez Pérez, Jesus Enrique
Departamento: Fisica Aplicada

Area de conocimiento: Electrénica

Categoria: Profesor Titular de Universidad

DOCENCIA (titulacién y asignatura)

GRADO EN FiSICA - INSTRUMENTACION ELECTRONICA

GRADO EN FISICA - ELECTRONICA DE COMUNICACIONES

GRADO EN FiSICA - PRACTICAS EXTERNAS Il (12 Créditos)

DOBLE TITULACION GRADO EN FISICAY MATEMATICAS - INSTRUMENTACION ELECTRONICA
MASTER U. EN FISICA Y MATEMATICAS - CARACTERIZACION DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS

MASTER U. EN FiSICA Y MATEMATICAS - FiSICA DE SENSORES
MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - TECNOLOGIAS DE MICRO Y
NANOFABRICACION ELECTRONICA

MASTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGIAS ELECTRONICAS - DISPOSITIVOS ELECTRONICOS EMERGENTES

INVESTIGACION
Grupo de Investigacion
Investigador del Grupo de Investigacién: GRUPO DE NANOTECNOLOGIA Y MATERIALES CUANTICOS

Lineas de investigacion:
Coloides e Interfases Nanosistemas cuanticos y Fisica No Lineal Terahercios y Células solares Materiales Cuanticos, grafeno y otros materiales
2D Twistronica y nanodispositivos cuanticos Materiales para la energia Fisica de Superficies y caracterizacion a

Investigador Principal del Grupo de Investigacion: Nanoelectrénica para tecnologia de terahercios

Lineas de investigacion:
Coloides e Interfases Nanosistemas cuanticos y Fisica No Lineal Terahercios y Células solares Materiales Cuanticos, grafeno y otros materiales
2D Twistronica y nanodispositivos cuanticos Materiales para la energia Fisica de Superficies y caracterizacion a

Proyectos

Transistores FET basados en Siy materiales 2d avanzados para tecnologia super-Terahercios

Materiales Cuanticos para Nanodispositivos y Celulas Solares de Nueva Generacion (CuNaSol)

Prototipo de detector avanzado en la banda de terahercios para aplicaciones de seguridad e imagenes (PrDATA)
Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - Tutor

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

Prog. Doctorado: FISICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

GESTION

Cargos académicos

IP del Proyecto (N1) de Ref®. PID2021-1264830B-100 Transistores FET basados en Si y materiales 2d av
IP del Proyecto (N1) de Ref®. PDC2023-145856-100 Prototipo de detector avanzado en la banda de terah
VOCAL COMISIONES DE DOCTORADO - FiSICA APLICADA Y TECNOLOGIA (R.D. 99/2011)

VOCAL COMISIONES DE GRADO - GRADO EN FiSICA - FACULTAD DE CIENCIAS
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